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摘要(译)

顶部发光型有机电致发光显示装置技术领域本发明涉及一种顶部发光型
有机电致发光显示装置，更具体地说，涉及一种顶部发光型有机电致发
光显示装置，其包括在薄膜晶体管的上部形成的无机绝缘层和有机平坦
化层的双钝化层。包括衬底上的半导体层，栅电极和源/漏电极;在双钝化
层之间形成反射层;第一电极层由透明材料形成并形成在反射层上。此
外，根据本发明的顶部发射型有机电致发光显示装置还包括在钝化层和
第一电极层之间的反射层，以最大化反射效率。通过在除了接触孔之外
的钝化层的前表面上形成反射膜来增加显示装置的正面反射效率，从而
防止光在根据顶部发射型有机电致发光显示装置中的后侧损失。本发
明。另外，像素之间的亮度是均匀的，从而可以通过在显示装置的驱动
期间稳定电极之间的接触电阻来实现高质量的屏幕，其中薄膜晶体管的
源/漏电极直接与透明电极层接触。根据本发明的顶部发射型有机电致发
光显示装置。
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